
级 解决方案

PFC 600/650V 场截止 IGBT（不带反
并联二极管逆变器）

Inverter

单相：600/650V 场截止 IGBT 
（带反并联二极管）

三相：1000/1200V 场截止 
IGBT（带反并联二极管整流器）

Rectifier 快速反向恢复二极管（VF 和柔度
因数低）

辅助

800V FPS™ 系列，
集成式功率开关

PWM 控制器， 
800V 功率 MOSFET

飞兆广泛的功率产品组合提供节约能源和成本的解决方案，以满足各种不同的低功率、中等功率和高功率焊接逆

变器设计要求——高效率、高开关频率，同时减小尺寸和重量。我们的高端 IGBT 技术可提供确保低导通和开关

损耗的最佳性能——即使在高电流水平条件下。整流器可提供低压降以及快速反向恢复时间和柔度因数。集成式 
FPS™ 系列使辅助 (aux) 电源设计能够实现更低的待机功耗，紧凑的尺寸和可靠性。光隔离栅极驱动器可提供宽工

作电压范围和高共模瞬变抑制。此外，高电压栅极驱动器具有出色的抗噪能力且功耗较低。

高速、高效率、高可靠性、高性能

工业焊接电源解决方案

fairchildsemi.com

用于单相 (>20 kHz) 和三相 (<40 kHz) 逆变器的全桥/半桥拓扑

	 • 出色的变压器利用率

	 • 较小的电感电流纹波（通过使开关频率增倍）

用于单相逆变器 (>20 kHz) 的双开关正激拓扑

	 • 适合突然变化的负载

	 • 出色的抗噪能力

	 • 与正激拓扑相比，无需复位电路

级 解决方案

PFC 600/650V 场截止 IGBT（不带反
并联二极管逆变器）

Inverter 单相：600/650V 场截止 IGBT 
（不带反并联二极管整流器）

Rectifier 快速反向恢复二极管（VF 和柔度
因数低）

辅助

800V FPS™ 系列， 
集成式功率开关

PWM 控制器， 
800V 功率 MOSFET

Welding Machine Block Diagram (Full Bridge Inverter Type)
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EOFF 45%
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VCE(SAT) 20%

高速场截止 IGBT 技术针对高端焊接应用进行了优化

节能、高可靠性和紧凑设计可通过采用飞兆最新的场截止 IGBT 技术来实现。焊接应用需要在高速开关特性中的

开关损耗与导通损耗之间的平衡，而我们的解决方案专门针对这些焊接应用进行了优化。飞兆的高速 IGBT 提供

出色的开关性能特性，可确保提高系统效率并最大限度降低总损耗。

特点与优势

• 低开关和导通损耗，适用于工业应用

• 正温度系数，易于并联运行

• 最大结温：TJ = 175°C

• 高达 75 A 的电流能力

• 宽的 SOA（安全工作区）

• 较高的击穿电压，具有出色的耐用特性

其他应用

• 太阳能逆变器、UPS、SMPS、PFC 和硬开关拓扑

Measurement Conditions
- Full-Bridge Inverter Topology
- Input: Single-phase 220 VAC 
- Output: 160 A,  26.4 VDC
- PO = 4.3 kW, TC = 80°C

FGH40N60UFD

FGH40N60SMD
FGA40N65SMD

FGH40N60SFD

Switching Frequency, fSW (Hz)

To
ta

l P
ow

er
 L

os
s,

 P
D
 (

W
)

IGBT EOFF 与 VCE(SAT) 的权衡特性 焊接器功耗模拟试验
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